


























专利名称(译) OLED显示器件的像素结构及其制备方法、OLED显示器件

公开(公告)号 CN106206968A 公开(公告)日 2016-12-07

申请号 CN201610681026.6 申请日 2016-08-17

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 闫光

发明人 闫光

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/32 H01L51/5012 H01L51/5036 H01L51/5262 H01L51/56

代理人(译) 陈源

其他公开文献 CN106206968B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供OLED显示器件的像素结构的制备方法，包括提供基板，其上
预设有多个第一电极区域，用于形成第一电极；在基板上且对应相邻两
个第一电极区域形成第一发光层；在基板上且至少对应第一发光层所在
区域形成第二发光层，第二发光层与第一发光层层叠设置，且二者的颜
色属于同一原色；在基板上形成第二电极，第一发光层和第二发光层形
成在第一电极和第二电极之间；在基板上形成与第一发光层的区域对应
的第一色阻块和第二色阻块，第一色阻块和第二色阻块位于第一电极或
第二电极的出光侧，第一色阻块和第二色阻块的透过率曲线不同，且二
者的颜色和第一发光层属于同一原色。可制备出蓝色子像素出光效率和
寿命大幅度改善的hybrid制程显示器件。
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